MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA ,
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA
Gois

RESOLUGAO N° 002, DE 08 DE JANEIRO DE 2014

Altera o Art. 3° da resolugdo n° 001, de 06 de
janeiro de 2014, que dispbe sobre a
certificagdo de conclusdo do ensino meédio e
sobre a declaragéo parcial de proficiéncia, com
base no Exame Nacional do Ensino Médio —
ENEM, a serem realizadas pelo Instituto
Federal de Educacgéo, Ciéncia e Tecnologia de
Goias.

Art. 3° - O interessado em obter a declaragdo parcial de proficiéncia, que se destina
aqueles que ndo alcangaram a nota minima exigida em alguma das areas de
conhecimento e/ou redacéo e, portanto, nao pode proceder a certificagéo, devera
possuir 18 (dezoito) anos completos até a data da primeira prova do ENEM e ter
atingido o minimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na area de conhecimento

para a qual pleiteia a declaracéo.

§ 1°. O interessado em obter a declaragdo parcial de proficiéncia na area de
linguagens, codigos e suas tecnologias devera ter atingido o minimo de 450
(quatrocentos e cinquenta) na prova objetiva e o minimo de 500 (quinhentos) pontos na

prova de redagao.

§ 2°. Nao serad permitida a jungdo de duas ou mais declara¢bes parciais de

proficiéncia com o objetivo de obter a certificagcéo do ensino médio.
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